SPECYFIKACJA ELEMENTOW ELEKTRONICZNYCH

Przetworniki (nadajniki) ultradzwiekowe, sztuk 1000

czestotliwos¢ rezonansowa ok. 40 kHz

poziom cisnienia akustycznego SPL generowanego przy zasilaniu 10 V na czestotliwosci
rezonansowej (40 kHz) nie mniejsze niz 120 dB w odlegtosci 30 cm od Zrddta
impedancja: min: 741 Q, max: 914 Q

pojemnos¢: min: 2744 pF, max 2881 pF

mozliwos¢ wysterowania przetwornika wyzszym napieciem nie mniejszym niz 30 V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3 dB)

$rednica nie wieksza niz 8 mm

wysokos¢ nie wieksza niz 6 mm

montaz przewlekany

kolor czarny

Przetworniki (nadajniki) ultradzwiekowe, sztuk 10

czestotliwos¢ rezonansowa 40 kHz

poziom cisnienia akustycznego SPL generowanego przy zasilaniu 10 V na czestotliwosci
rezonansowej (40 kHz) nie mniejsze niz 120 dB w odlegtosci 30 cm od Zrddta
impedancja: min: 670 Q, max: 760 Q

pojemnos¢: min: 1980 pF, max 2210 pF

mozliwos¢ wysterowania przetwornika wyzszym napieciem nie mniejszym niz 30 V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3 dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokosc¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny

Przetworniki (odbiorniki) ultradzwiekowe, sztuk 10

czestotliwos¢ rezonansowa 40 kHz

czutosc¢ dla sygnatu o czestotliwosci 40 kHz: min: -58.2 dB, max:-56.5 dB
impedancja: min: 4850 Q, max: 5390 Q

pojemnos¢: min: 2080 pF, max 2310 pF

charakterystyka kierunkowa 30° (+3 dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokosc¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny



Przetworniki (nadajniki) ultradzwiekowe, sztuk 10

czestotliwosé rezonansowa 32.7 kHz

poziom cisnienia akustycznego SPL generowanego przy zasilaniu 10 V na czestotliwosci
rezonansowej (32.7 kHz) nie mniejsze niz 113 dB w odlegtosci 30 cm od Zrédta

pasmo przenoszenia: 3 kHz / 100dB

mozliwosé wysterowania przetwornika wyzszym napieciem nie mniejszym niz 30 V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokos¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny

Przetworniki (odbiorniki) ultradiwiekowe, sztuk 10

czestotliwosé rezonansowa 32.7 kHz

czutosc dla sygnatu o czestotliwosci 32.7 kHz: -69 dB/V
pasmo przenoszenia: 3 kHz / -70 dB/V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokos¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny

Przetworniki (nadajniki) ultradZwiekowe, sztuk 10

czestotliwos¢ rezonansowa 25 kHz

poziom cisnienia akustycznego SPL generowanego przy zasilaniu 10 V na czestotliwosci
rezonansowej (25 kHz) nie mniejsze niz 110 dB w odlegtosci 30 cm od Zrddta
mozliwosé wysterowania przetwornika wyzszym napieciem nie mniejszym niz 30 V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokos¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny

Przetworniki (odbiorniki) ultradzwiekowe, sztuk 10

czestotliwosé rezonansowa 25 kHz

czutosé dla sygnatu o czestotliwosci 25 kHz: -65 dB/V
charakterystyka kierunkowa 30° (+3dB)

$rednica nie wieksza niz 16.2 mm

wysokos¢ nie wieksza niz 10 mm

montaz przewlekany

kolor czarny



Programator / Zestaw uruchomieniowy Bluetooth
e programator zgodny ze standardem CC Debuger do programowania procesoréw z rodziny Tl
CC25X
e Sktad zestawu:
0 Programator z akcesoriami
0 USB dongle umozliwiajgcy komunikacje z komputerem PC (CC2540)
0 Urzadzenie Bluetooth (CC2541) umozliwiajgce testowanie oprogramowania

Uktad scalony NRF24L01P, sztuk 25
e Min. Czestotliwos¢: 2.4 GHz
¢ Predkosc¢ transmisji: 8 Mbps
¢ Modulacja: GFSK
e Moc wyjsciowa: 0 dBm
e Zakres napiec zasilajgcych: 1.9Vto 3.6 V
¢ Interfejs komunikacyjny: SPI
¢  Obudowa:SMD/QFN-20

Mikrokontroler PIC16F688, sztuk 10
e Rozmiar pamieci programu: 7KB
* Rozmiar pamieci RAM: 256Byte
e Szybko$é CPU: 20MHz
* Liczba wejsé/wyjsé: 12
* Rodzaj obudowy: SMD/ TSSOP-14
e Liczba pindw: 14
¢ Typ interfejsu wbudowanego: USART
e Zakres napiec zasilajgcych: 2V - 5.5V
¢ Cechy mikroprocesora / kontrolera: POR, PWRT, OST, BOD, WDT, ADC, USART
* Liczba bitéw: 8 bitow
* Liczba bitéw w ADC: 10
* Liczba timeréw: 4
e Liczba wejs¢ ADC: 8

Uchwyt do baterii guzikowych 20mm, sztuk 50
¢ Rodzaj mocowania baterii: wsuwany
* Rozmiar baterii: 20 mm
* Montaz: SMD
¢ Maksymalna wysoko$¢ nad PCB: 4.2 mm

Tasma kaptonowa/poliamidowa, sztuk 2
e Szerokos¢: nie mniej niz 150 mm
e Dtugosé rolki: nie mniej niz30 m
¢ Do ochrony blatu drukarki 3D MakerBot Replicator 2x



Uktad scalony CC2540, sztuk 10
¢ Min. czestotliwos¢: 2.4GHz
* Modulacja RF / IF: GFSK
e Szybko$é transmisji danych: 1Mbps
¢ Komunikacja: USB
¢ Prad odbioru: 22.1 mA
* Typ obudowy uktadu scalonego RF: SMD/QFN-40
e Zakres napiec zasilajgcych: 2V - 3.6V
¢ Prad nadawania: 31.6mA
¢ Moc wyjsciowa (dBm): 24dBm
e Czuto$é¢ dBm: -93dBm

Uktad scalony CC2541, sztuk 10
e Min. czestotliwos¢: 2.4GHz
* Modulacja RF / IF: GFSK
e Szybko$¢ transmisji danych: 2Mbps
¢ Komunikacja: USART
¢ Prad odbioru: 17.9mA
*  Typ obudowy uktadu scalonego RF: SMD/VQFN - 40
e Zakres napiec zasilajgcych: 2V - 3.6V
¢ Prad nadawania: 18.2 mA
¢ Moc wyjsciowa (dBm): 0dBm
e Czuto$¢ dBm: -90dBm

Uktad scalony CC3000, sztuk 4
* Rodzaj transmisji: WiFi/802.11
* Wspierane protokoty: 802.11 b/g
e Min. czestotliwosé: 2.4 GHz
¢ Predkosc transmisji: 54 Mbps
¢ Interfejs komunikacyjny: SPI
¢ Moc wyjsciowa (dBm): 18 dBm
e Czutos$é¢ dBm: -88 dBm
e Zakres napiec zasilajgcych: 2.7Vto 4.8V
¢ Prad nadawania: 190 mA, 260 mA
¢ Prad odbioru:92 mA
e Modulacja RF / IF: CCK, OFDM



BALUN FILTER, 2.45GHZ, sztuk 20

Min. czestotliwos¢: 2.4GHz

Maks. czestotliwos$é: 2.5GHz
Ttumienno$é wtraceniowa: 1.5dB
Rodzaj obudowy balunu: 0805

Réznica fazowa: 180° + 15°

Straty odbiciowe: 9.5dB

Zakres czestotliwosci: 2,4GHz do 2,5GHz
Montaz: SMD

ANTENA, 2.45GHZ, sztuk 40

Min. czestotliwos¢: 2.4GHz

Maks. czestotliwosé: 2.5GHz

Impedancja wejscia: 50ohm

Moc wejscia: 3W

Straty odbiciowe: 9.5dB

Zastosowanie anteny: Miniaturowe urzadzenie przenosne
Zakres czestotliwosci: 2,4GHz do 2,5GHz

Montaz: SMD

Zestaw rezystorow SMD

Zestaw rezystoréw SMD 0805

Szereg E24

Co najmniej 121 wartosci (10 ohm — 1 Mohm)
100 sztuk dla kazdej wartosci

Montaz: SMD

Mikrokontroler TM4C123GH6PM, sztuk 10

Rodzaj CPU — ARM Cortex-M4
Pamiec Flash (KB) - 256

Pamie¢ SRAM (kB)- 32

Maksymalna czestotliwosé (MHz) - 80
Typ obudowy uktadu scalonego: SMD/LQFP - 64
Kanaty PWM - 16

QEl-2

GPIOs - 43

Zakres temperatur: (C) - -40 - 105
Interfejs USB D, H/D, or OTG - OTG
SSI/SPI -4

2C-4

UART - 8

ADC Channels - 12

ADC Resolution (Bits) -12

CAN MAC -2



Procesor sygnatowy STA321MPL, sztuk 4
e PDM: niemniej niz 6 wejsé
¢ 12S: niemniej niz 3 wyjscia
e DSP: niemniej niz 10 niezaleznych 32 bitowych filtrow biquad
* Typ obudowy uktadu scalonego: SMD/TQFP — 64

Interfejs konfiguracyjny do procesora sygnatowego STA321MPL
e Zgodny z programowaniem APWorkbench
¢ Mozliwos¢ konfigurowania procesoréw sygnatowych STA321MPL
¢ Interfejs APWIink

Procesor sygnatowy TMS320C5535, sztuk 4
¢ Seria: TMX320C55xx
* Liczba bitéw: 16 bitéw
e Czestotliwos¢: 100MHz
* Rodzaj obudowy DSP: SMD/BGA-144
e Min. napiecie zasilajgce rdzenia: 1.05V
e Maks. napiecie zasilajgce rdzenia: 1.3V
¢ Typ interfejsu wbudowanego: 12C, SPI, UART, 12S, USB
* Liczba wejsé/wyjsé: 20
e Temperatura robocza, min.: -10°C
e Temperatura robocza, maks.: 70°C

Programator XDS100
* Wersja: nie starsza niz 2
¢ Interfejs PC: USB
e Zasilanie USB
e Wsparcie USB 2.0
e Kompatybilny z oprogramowaniem Code Composer Studio
¢ Co najmniej 14 pinowe ztgcze programatora
¢ Obstugiwane procesory: TMS320C28xx, TMS320C54xx, TMS320C55xx, TMS320C674x,
MS320C66x, ARM9, ARM Cortex A8/A9/M3/M4/R4

Sterownik MOSFET MCP1401, sztuk 70
e Typ uktadu: MOSFET
¢ Konfiguracja sterownika: Low side
e Szczytowy prad wyjsciowy: 500mA
¢ Napiecie zasilania, min.: 4.5V
¢ Napiecie zasilania, maks.: 18V
e Rezystancja wyjsciowa: 120hm
¢ Typ obudowy sterownika IC: SOT-23
e Liczba pinéw: 5
e Opdzinienie wejscia: 35ns
e Opdznienie wyjscia: 35ns
e Odwracajacy



Sterownik MOSFET MCP1402, sztuk 70
e Typ uktadu: MOSFET
¢ Konfiguracja sterownika: Low side
e Szczytowy prad wyjsciowy: 500mA
¢ Napiecie zasilania, min.: 4.5V
¢ Napiecie zasilania, maks.: 18V
¢ Rezystancja wyjsSciowa: 120hm
¢ Typ obudowy sterownika IC: SOT-23
e Liczba pindw: 5
e Opodzinienie wejscia: 35ns
e Opdznienie wyjscia: 35ns
¢ Nieodwracajacy

Dioda Zenera BZM55C12, sztuk 300
* Napiecie Zenera Vz, typ.: 12V
e Straty mocy Pd: 500mW
e Rodzaj obudowy diody: MicroMELF
e Liczba pinéw: 2
e Temperatura robocza, maks.: 175°C

Podwadjny tranzystor MOSFET IRF7304D, sztuk 25
e Biegunowosc tranzystora: Kanat P
e Prad ciggly Id drenu: 4.3A
* Napiecie drenu / zrodta Vds: 20V
¢ Rezystancja przewodzenia Rds(on): 90mohm
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds(on): -4.5V
* Napiecie progowe Vgs: -700mV
e Straty mocy Pd: 2W
¢ Rodzaj obudowy tranzystora: SOIC
e Liczba pinéw: 8
e Temperatura robocza, maks.: 150°C
*  Dtugosé/wysokos¢ zewnetrzna: 1.75mm
e Gfebokos¢ zewnetrzna: 5.2mm
¢ Liczba tranzystorow: 2
e Maks. prad Id: -4.3A
¢ Napiecie Vds, typ.: -20V
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds on: -4.5V
¢ Napiecie Vgs, maks.: -700mV



Podwdjny tranzystor MOSFET IRF7341D, sztuk 180
e Biegunowos$¢ tranzystora: Kanat N
e Prad ciggty Id drenu: 4.7A
* Napiecie drenu / zrodta Vds: 55V
¢ Rezystancja przewodzenia Rds(on): 50mohm
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds(on): 10V
* Napiecie progowe Vgs: 1V
e Straty mocy Pd: 2W
¢ Rodzaj obudowy tranzystora: SOIC
e Liczba pindw: 8
e Temperatura robocza, maks.: 150°C
*  Dtugosé/wysokosé zewnetrzna: 1.75mm
e Gteboko$é zewnetrzna: 5.2mm
e Konfiguracja modutu: Podwdjny
e Liczba tranzystorow: 2
e Maks. prad Id: 4.7A
¢ Napiecie Vds: 55V
¢ Napiecie Vds, typ.: 55V
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds on: 10V
¢ Napiecie Vgs, maks.: 1V
* Napiecie drenu / zrodta Vds, kanat N: 55V
e Oznaczenie SMD: F7341
e Prad ciggly Id drenu, kanat N: 4.7A
e Prad impulsowy Idm: 38A
¢ Rezystancja przewodzenia Rds(on), kanat N: 0.056o0hm

Podwadjny tranzystor MOSFET IRF7342D, sztuk 180
e Biegunowosc tranzystora: Kanat P
e Prad ciggty Id drenu: 3.4A
* Napiecie drenu / zrodta Vds: 55V
¢ Rezystancja przewodzenia Rds(on): 105mohm
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds(on): -10V
* Napiecie progowe Vgs: -1V
e Straty mocy Pd: 2W
¢ Rodzaj obudowy tranzystora: SOIC
¢ Liczba pinéw: 8
e Temperatura robocza, maks.: 150°C
e Wskaznik wrazliwosci na wilgo¢ MSL: MSL 1 - nieograniczone
e Substancje SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
e Maks. prad Id: 3.4A
¢ Napiecie Vds, typ.: -55V
¢ Napiecie Vgs pomiaru Rds on: -10V
¢ Napiecie Vgs, maks.: 1V



Mikrofon cyfrowy MEMS z interfejsem 12S, sztuk 24
e Interfejs 12S o rozdzielczosci 24 bitow
e SNR61dBA
e Czutos¢ -26 dBFS
e Ptaska charakterystyka czestotliwosciowa w pasmie 60 Hz to 15 kHz
e Obnizony pobdr pragdu 1.4 mA
e Szczytowa wartos¢ PSR -75 dBFS
e Wymiar4.72 mm x 3.76 mm x 1 mm SMD

Zestaw rezonatoréw kwarcowych SMD 3.2x2.5mm, sztuk 70
e  Wymiary: 3.2x2.5mm
e Tolerancja: £30ppm
e Montaz SMD
e Zakres temperatur: -40°C ~+85°C
e Wartosci: 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 24 MHz, 25 MHz, 32MHz (po 10 sztuk)

Zestaw rezonatorow kwarcowych SMD z krysztatem w szklanej powtoce, sztuk 60
e Wymiary: 3.2xX5mm
e Tolerancja: +30ppm
e Montaz SMD
e Zakres temperatur: -20°C ~+70°C
e Wartosci: 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 24 MHz, 25 MHz, (po 10 sztuk)

Zestaw rezonatorow zegarkowych SMD, sztuk 30
e Wymiary: 2.0x1.2x0.6 mm
e Tolerancja: £20ppm
e Montaz SMD
e Zakres temperatur: -40°C ~+85°C
e (Czestotliwosc: 32.768 kHz



